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MENORIA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 9 de imrzo de 1965, con el nim, 310,294
en
EsPANA
por VEINIE aflos
& nombre de THOMSON AUTOMATISIES, entidad francesa, esta
blecida en 51, Boulevard de la République, Chatou (Seine
& Oise), Francia, por:
"UNA DISPOSICION DE CONJUNIO LOGICO PARA MRQUINAS DE TRA
TAMTENTO DE DATOS".-

El presente invento se refiere a perfeccionamientos in-
troducidos en los conjuntos légicos y en particular en aque-
1llos que pueden constituir unidades auténomas compactas. Los
sistemas de ldgica realizados segln disposiciones conocidas
con ayuda de elemenbtos légicos agrupados en forma de mfdulos
presentan un cierto niimero de inconvenientes. Estos mddulos
no pueden inoluir, en efecto, més que dos pasos, en cascada

de circuibos que presentan las funciones *Y" y “0" seguidas
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de un elemento regenerador que restablece la amplgxdﬁ de
la sefial a un nivel conveniente, Para elaborar uua ecuaocidn
1dgica bastante compleja es neeesario, por conmsiguiente, o
biein utilizar varios mddulos semejanbes, o bien ubtilizar un
solo mbdulo en el cuel & ndmero de diodos llega a ser eabon=-
ces muy importante y por lo temto, prohibvitivo, Adem§$, en
tales conjuntos ldgicos, la seguridad de funcionamiento no
estd asegurada ya totalmente en caso de corte de hilos de
alimentacidn o de informacidn, traduciendose tal corte ocesi
siempre en una seiial. de informmaoidn que no corresponde pre=
cisemente a la presencis de tal informzcidn en las sefiales
ineidentes, El presente invento tiene por objeto un sisvema
de 16gica que palia los defectos anteriormente meneionzdos

de los sistemas conoecidos,

Un sbjeto importante del invento consiste en reslizar
un elemento 1dgico con transistores, denominado elemento re-
generador, que tieneApor efecto amplificar wna sefial de in-~
formacidn légica igusl a »lv constituids por una tensidu de
signo dado con relacidn a uﬁa tensidn dg referencia y propor-
cionar giempre una sefiel de salida »O» si se presenta wna por
lo menos de las sipuaciones siguientes; 12) sefiel de informe-
cidn en la entrada de valor ldgico »O», 22) uno de los hilos
de alimentacidn cortado,

Otro objeto del invento consiste en formar conjuntos
16giecos con emisidn de corriente, que insluyen varios pasos
alternados de ciroultos »Y» y #0» gompuestos unicamente de
diodos y de resistencias, étaoando el dltimo de estos pasos
un el emento regenerador cuya seiial de szlida prodvce el re-
sultado de la ecuacidn légios asf elaborada.

Otro objeto del invento izgwiste en introducir una
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reaceidn entre la selida y la entrada del elemento regenera-
dor para que ls variaceidn progresiva en un sentido o en el
otro de la sefiel de informacidn en la entrada se traduzoa por
el paso brusco de la sefial de salida del walor #0# al valor
»le o viceversa,

El sistema 1égico 28{ constituido por eircuitos 1dgi-
cos »Yn y »0» qué se incluyen mds que diodos y resistenéias
¥y que termina en el elemento regenersdor descrito mds zivmiba,
presenta la ventaja de no necesitar més gue un pequeiio nﬁmero
de diodos de unidn, de no incluir mds gue un regenerador, de
poder ser realizado sobre un circulto impreso de pequefins,di-
mensi ones, y de proporcionar siempre una sefial de salida »20n
en caso,de corte de hilos de alimentacidn. Otras ventajes y
caracteristicas del presente invento aparecerén en el eurso
de la desoripeidn que sigue y con ayuda de los dibujos ane jog,
estando dados esbta deseripeidn y estos dibujos a t{tulo de
ejemplo en modo &lguno limitativo.

- Le figura 1 reproduce el esquema de un elemento rege-
neredor simple.

- La figora 2 ilustra el fendmeno de transicidn del es-
tado »On gl estado »l» de un regenerador.

- La figura 3 representa un esquema simplificmdo del
montaje,

- La figura 4 reproduce el esguema de un elemento rege-
nerador con funcidn »¥» de entrada,

- las figuraes Sa y 5b muestran la asociacidn de varios
elementos regeneradores & través de un cireuito =0w,

- Las figuras 6a y 6b muestran la asociacidn de varios
elementos regeneradores a través de un cireuito »Yn,

~ La figara 7 ofrece el esque%f 35 un sistema de légica'
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gue incluye los cirouitos »Y» y #0v precedentes montados en
cascada,

- La figara 8 ofrece un ejemplo de 14gica reslizado de
acuexrdo con el inveanto,

- Ia figura 9 muestra una realizacidn partieulsr de
Légica,

- La figure 10 ofrece el esquema e principio de mando
de un aecionador con ayuda de los cireultos Llégicos delfin—
veito.

El elemento esquematizado en la figura 1, que asegura
la faneida regenersdora, inocluye dos tranmsistores. TL dél_ti-
po NEN y T2 del tipo PNP. ILa entrada del cireuito estéd én Ty
la salids en S. ©n el punto E sparece la seflal de inforuwseidn
denominada tembien sefial de control, seiial positiva en el
ejemnlo elegido., Las fuentes de bensiones positivas y negati-
vas son unidaes respectivanente a los bornes P y M. TUna sola
faente puede ser utilizada para dar las tensiones de alimenta~
cidn positiva y negetiva. AL borne P estd unido por su dnodo
un diode Zenmer D2 que define en sau dnodo, o sea en el, un po-
tencial de polarizacidn positivo, £ijo é inferior al potenecial
de 2. Bste diodo Zener puede ser sustituido, por ejemplo, por
un diodo corriente ocuyo dnode estd unido a P y el cdtodo a e2.
En szusencia de la sefisl de informacidu en B, el diodo D1l es
conductor., &l puente RL DL K3 colocado entre los bornes N y ez
fija el potenoisl de bl, borme unido sl &nodo del diodo DL ¥
a la base del transistor T1. El emisor del téansistor 71 eg-
t4 unido sl borne el., Su poteneial estd dijade por el puente
R3 R¢ eolocedo eatre los bornes i y e2, Los valores respecti-
vos de las resisteneias KL R2 y B3 R4 se eligen de menera que

i

el poteneial de el sea, en este cas%? igp{gi r gl polencial
NE Rt
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de bl, EL transistor Tl esté, pues, blogqueado. El colector
del transistor T1 estd unido, por las resistencias RS y R6

a la slimentecidn positiva P, La base del transistor T2 estd
conectads en el punto b2 entre R5 y R6. Estando bloqueado
7l, su corriente de coleohor es muy debil. EL borne b2 tiene
un potencial muy poco inferior el potencial de P. Estandp el
emisor de 12 unido & ed, la base de 22 es positiva con rela-
cidu al emisor. El transistor T2 estd, pues, igualmente -blo-
queado, La caida de tensidn en la resistencia R8 conectada en-
tre los bornes M y S es entonces practicamente nula, El ele-
mento regenerador estd en el estado #Ow,

Por el contrario, cuando el punto E recibe una infor<
macidn en forma de una sefial positiva, el diodo DL estd dio-
queado, Le base de Tl estd polarizada por medio de Rz,Aposi—
tivameate con relacidn el emisor el. El transistor TL pasa
entonces sl estado saturado. Le oaids de tensidén en R6 orea-
da por le corriente de colector de Ml aumenta y nolariza la
base de T2, b2, negativamente con relacién a su emisor, U2
nasa igualmente al estado saturado, EL potencial de S llega
a ser practicazmente iguel al potencial de e2, Ta caida de
tensidn en B8 es médxima y el elemento regenerador estd en po~
sicidn »lw,

éiAla sefial aplicada en E varia lenbamente por ejem~
plo, de o a 1 valor positivo, el cembio de estado del el emen~
to regenerador es a su vez mucho mis rapido, puesto que esta
mandado directamente por el bloqueo del diodo DL, EL fenéme-
no de transicidn obtenido se ilustra en la figurs 2,

Ta tensidn en E., T E se supone que varia de cero al
velor V, linealmente entre los instantes O y 7. El diodo DL

permanece en primer lugar passnte y la tensidn VE se vuelve

AT .
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g eacontrar en bl que ve as{ aumentado su potencial, Cuaundo
el povencial de bl llege a ser iguel al de el, el trausistor
T1 comienza a suministrar, en el ilunstante t1 en que la ten-
sién VE alcanza el valor V1. Luego, al seguir sumentando la
tensidn VE, en el instante 2 én que aleanza el valor V2,
el diodo DL se blogquea y el transisbtor Tl pasa entoness ol
estado saturado. El cambio deeestado del elemenio regenera-
dor se hazoe, pues, durante el corto inftervalo de t1 a 13,
representando este intervalo la daracidn de variacidn de la
tensién de salide VS, en los bornes de 58, enbre el va;brr
»O» y el valor »le ,
- La conexidn (representada en punteado en lg figﬁrg 1)
de uua resistencia R7 entre los bornés S ¥ bl, introduce
una reaceidn entre la entrada y la salida del moataje y trans-
forma sl elemento regenerador en bédseula, es deeir, en ele-
mento que funcionz pars todo ¢ nada y que por lo tanto no
puede permanecer de maners durable entre los estados »On y
»lw,

En efecto, cuando no existe sefisl de informacidn en
la endrada del eircuito, existe en IR una corrienite que es
le sura de la corriente a travds de RL y de la corrienbe que
pasa por la rama dé las resistencias en serie R7 y R8 puesto
que entouces el transisfor T2 estd blogueado. La figura 3
muastra el esquema simplificado del ecirculifo que crea la oo-
rrieave en 12 en esbte ocaso, Ia base Bl estd entonces a un
potencial negativo con relacidn al emisor el. Cuando se spli~
oe en la entrada E una seflal, positiva (ue aumenta progresi-
vamente, el diodo Dl permanece pasente en tanto que la sefial
en E es sulicientemente debil y el potencial de bl aumenta,

Para un cierto valor de la varizeidn del potencial de bl, la
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base del transistor Tl es positiva con relacién a su emisor,
Aparece entonces una corriente de colector em el tramsistor
T1, corriente que polariza la base de T2 y origina la apari~
oién de una corriente de colector del transistor T2, Esta co=-
rriente de colector de T2 provoca un aumento de la corriente
en R8 y por consiguiente el potencial del punto S aumenta.
Por lo tento, la caida de tensidn en los bornes de la qgéis-
tencia de reaccidn R? disminuye originendo la disminuoiéﬁ de
la corriente que abraviesa esta resistencia y, por via'dg’oon~
seeuencia, la disminucidn de la corriente en la resistenéig
i2 y un nuevo aumento del potencial en Rl, Este sumento déi
potenclal de bl provoeca un nuevo sumento de la cbrrientq ée
colector suministrada por 7L y, por consigulente, de la cd-
rriente de colector suministrada por T2, de doude se deriva
un nuevo aumento del potenclsl en el punto S y el fendmeno
se prosigue haste que Tl y T2 pasan a la ssturacidn. Llega
un momento en gue, en el ocurso de la basoulacidn del elemen-
to regenerador, la corriente en R7 se invierte dirigiendose
desde S haoia bl, viniendo asf{ a reforzar la corriente sumi-
nistrada nor la rama R2 sobre bl., Por counsigulente, la reaoc-
oién introducida por la resistencia R7,convenientemente cal-
culada, orea un efecto de avalaﬁaha que provoca, en un tleme
po muy breve independiente de la seflal en la entrada, el pa-
so del elemento regenerador al estado »lv tan pronioc como se
aparta de la posieidn »Om, l A
El fendmeno de basculacidn inversa se produce de la
misma manere cuando la sefial en la entrada disminuye hasts
que el dlodo DL vuelve a ser pasante. En efesto, una vez que
el diodo Dl vuelve a ser pasante, la disminuoidn de la ten-

sién en T repercute sobre el potencial del puanto bl, Para un
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cierto valor de la disminuaidén Gel potenciol de la base bl,
el btransistor Tl se desatura, originaudo la desaturaci dn del
trasistor T2, Por lo tento, el potencial de 5 disminuye, ori=-
ginando la disminucidn de la corriente en R7 (dirigids eabon-
ces de S hacia bl) y por consiguiente lz disminueién de la
oorriente de polarizaeidn sobre la base bl, Por consiguiente
la corriente de ocoleotor del transistor T1 disminuye deﬁnue-
vo y por un ciolo andlogo al desorito anteriormente, al aou-
nulerse los efectos, el sistema vuelve a pasar &l astads nOn
en un tiempo muy breve a nartir del comienzo de la desatura-
cidn de los dos tramsistores,

Otra ventsaja de la regeneratriz esquematizada por ls
figura 1, consisbe en el hecho de gue su sefial de salida es
siempre #O», esté controlada o no, si acoidentalmente una de
las polaridades llega a desaparecsr,

En efecto, si la tensidn de zlimentacidén negativa lle-
se & faitar, esté controlada o no la regeneratriz, el emisor
de T1 esté sl potencial de e2. Por aonsigulente, la bace del
transistor Tl no puede ya ser polarizade positivemente ocon
relacidn a su emisor y toda salida de Tl es imposible., ie
base b2 de T2 no ppede, pues, recibir yea eorriente de pola-
rizaoldn y el transistor T2 estd igualmente bloqueado., Ia
regeneratriz estd siempre en el estado »0», In el o0as0 en
que la tensidn positiva en P llegue desaparecer, el colector
de T1 estd unido a su emisor el por la resistencia D4, el
diodo Zener D2 que no estd ya polerizado a la inverss, y el
puente R5 R6. Habiendo desaparecido la tensidn de alimentacidn
pogitiva, la tensidn colector-emisor de 71l es siempre negati-
va, BL transistor Tl estd, pues, bloaueado, esté controlado

o no., La corriente de colector de T1 es nula. Por lo tanbo,
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la base de P2 estd al mismo potencial gue €l emisor e2, El
treansistor T2 esta igualmente bloqueado, Le sefial de salide
es todavia wQ», haya o no seilal de informacién en la entrads
ElL olemento regenersdor dé, pues siempre una sefial de salida
wO» si une de las tensiones de alimentacidén desaperece, in-
6luso ocuando estd conmtrolado. A

El elemento regenerador presenta todovia la ventdja
de estar eficazmente protegido contra las variaciones péra-
sitas de la tensidn de control, En efecto, su estado pégma—
nece fijo en tanto gue la tensién de control varia fuera de
la zona de basculaoidn, es deocir, practicamente en tanfo que
no puede modificar el estado del dicdo Di. -

Finalmente, el coeficiente de amplificecidn de este
elenento es importente puesto que estéd dado por dos transis-
tores en casoada y la seflal de selida obtenida podrd, pues
atacar un gren ndmero de puertas o barreras 1dgicas,

Una regenerascidn tal como la que acaba de Ber desori-
ta puede estar asceizda a cireuibtos ldglcos »¥w y #Or compues-
tos de diodos y de resistencias,

Bl montaje de la figura 4 muestra la asociazcidn de uua
regenerstriz con un olrcuito wYe, coustituyendo le entrada de
la regeneratriz a su vez una entrada del eircuibo w¥e , EL
eirouito wYm representado por el bloque Z en la figura 4,
ineluye, & tftulo de ejemplo, dos entradas EL, E2. Estd cons-
tituido por @os rames de cireultos 1dénticos a la rama Rl
D1l de la regeneratriz, o sea Rll D11l y R2l DRl unidos en pe~
ralelo sobre esta rama Rl DL, Las tres rames Rl, D1, ELL DL,
Rl D21l oconstituyen as{ una funeidn »¥» con tres bornes de
entrada &, EL y E2, En efesto, pera que la sefial de sallda

en S sea »lw, es necesarlo que los fres diodos DL, DLL, D21
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estén simultensamente bloguesdos, es decir, que una sefial
de informacién aparezea simulbtaneameute en E, EL y B2, Esta
disposieidn permite disminuir el ndmero de diodos incluidos
en el cireuito »Y» a realizar.

Las figu.:;'az:: Sa y 5b muestran la asociacidn de varias
regeneratrices & través de un circuito #O» cousti tuido por
diodos y resistenciss. ElL circuito w»0» ésquemati 26460 pbi-»la
figure 58 incluye, & titulo de ejemplo, tres diodos D3, D4
D5 unidos por su odtodo al borme de salida Sl, encontrandose
los bornes de entrada El3, ER3, B33, respectivemente, sobre
los diodos de D3, D&, D5, El oirouito légico de la figura 5b
ineluye tres regeneratrices FRL, FR2, FR3 cuyos bormes de
sglida esten reunidos a las entradas El3, E23, E55 del air-
cuito Sa y una regeneratriz FR4 reunida por su borne de en-
trada a la salida S1 del cirocuito Sa. Si uno por lo menos de
los elementos FRL, FR2 o FR3 suministra une sefial de salida
positiva, ests sefial es btransmitida por el diodo correspon-
diente D3 o D4 o D5, a la entrazda del elemento FR4 que suml-
nistra entonces a su vez una sSeiflal »l» positive,

Igualmente, varias regexieratriées nueden estar asocia-
das a través de los cirouitos »Y» compuestos de resistencias
y Ge diodos. La figura 6a representa tel eirouito »Y» consti-
tuido, a t{tulo de ejemplo, por tres puentes gue incluyen una
resistencia ocomdn Rl2 conectads, por un lado, a la alimenta-
oidn positive, por el obro, al punto S2 comin a btres rames
de cirouitos idénticos, Cada rama incluye una resistencia y
un dlodo en serie, o0 sea RIS y D6, Rl4 y DY, RLE y DB, Los
diodos estan reunidos por sﬁs énodos al punto S8, Las resis-
tencias conducen al punto I de la alimentacidn negativa., Las

tres entradas se efectuan en los puntos El4d, BE24. 34 entre

£
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cada par diod-resistencia. 82 es el borne de salida, Un
puente tal como 113 D6 RLZ deberminam, en ausencia de la se-
flal positive en El4, un potenoial en S2 negativo con rela-
olén al punto de control de un elemento regenerador. Para
que la sefiel de salida en 92 sea positive, es necesario que
las tres seflales en Fl4, 024, E34, sean simultaneemente .po-
sitives con relacidn al punto de control de un elementbi?e-
generador,

41 unir, segln el esquema de la figurz 6éb, los ernes
Fl4, E24 y Bd4, respectivemente, a las regeneratrioces ﬁﬁl;
FR2, FR3 y el borne S2 a la regeneratriz FR4, se ve in@eqia-
tements que pars FR4 esté en la posicidn »lw, es neoesériq
que FRl, FRZ y FR3 estén simulbeneamente en la posicidn dl@.

Fﬁnalmente, estas diversas asooiaciones de cirocuitos
16gicos pueden hacerse en cascada y constituir un conjunto
1égico tal como el de la figura 7 donde las funoiones en cas-
cada son sugesivemente »Qm, wYw, nQ»,

Ta figura 8 representa un ejemplo de légica mds comple-
Jo conforme gl invento, El ndmero de les funaiones y de las
entradas no estd evidentemente limiltado. Esta 1dgioa incluye
ouatro pasos de cireultos »Yw y »O», estando segnido un peso
de circultos »¥» de un paso dé elrouitos »Ov y viceversa, Ln
el paso de eantrada los cirouitos »O» son semejentes el de la
figure 58. Nl paso sigulente estd comstituido por eiroultos
nin gemejentes al de la figura 62, Los oireuitos »On del ter-
cer paso son igualmente conformes a la figura Be. Bl eircul-
to »Yn final es identico al blogue A representedo en la fi-
gura 4, Esté‘integrado pues, en la entrada del elemento rege-
nerador FR de salida segdn la disposioeidn de la figura 4, Ia

ecuaocidn Llégica as{ elaborads estd esorita debajo del esquema,

5~ 310204
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El sistema de 18gica representedo agui esguematicamente pué;.
de ser zdaptado sobre una carta universal o un circuito im-
preso, la seguridad de funcionamiento de tal sistems estd
garantizeda en ceso de corte de unidn sobre la carta entre
dos pasos oconsecutivos, dada la comstitucidn Unicasmente por
diodos y por resistencias de los cirouitos 1dgicos utiliga~
dos (val sistema de 1légiocs se denomina btembien de emisi én po-
sitiva de corriente)., Ademds, el elemento regenerador fiﬁal
proporeiona siempre una sefiel de selida »0» si uno de lés ni-
los de alimentecidn estd cortado. :

La figara 9 que representa un ejemplo de conjunto'ié—
gico en el cusl las resistenoias tienen valores numeriéos
particulares y permite mostrser claramente las propiedadés.&e
los conjuntos 1égicos conforme al invento, La tensidn de ali-
menteacidn es tomede con relacién a la referencia y su emplitud
88 igual & U, Una sefial de informacidn »l» en los bornes A, B,

G, D, H, y 7 se traduce en una tensidn iguel o superior a U,

Se pone de manifiesto que, oueando los dos cireuitos »¥n» X 6 Y

no reciben seflales en sus bornes de entraeda respeotivos E, F
e I, J, sug bomes de salida respeetivos G y X estan al po-
tencial U/7. Dan, pues, una sefial »Ow, El dltimo cirezito es-
t4 segnido de la funcidén regeneratriz Fil enyo transistor de
entrada T1 es el dnioco representado., EL emisor de T1, euando
este transistor estd en reposo, estd llevado al potencial

U/2, Bs preciso por consiguiente que en la selida X aparezea
una sefial de tensidn superior a U/z para que le regeneratriz
dé una sefial dé salide »lw, Para el primer oircﬁito aYn ge
ve que si una sola entrada § o F recibe una sefiel de tensidn
U, el diodo correspondiente D6 o D7 estd blogugado. La ten=-

sidén sobre el borme de salida G es entonces igaual a Uf4: la

4 I f\ n"?

¥
WY



1o

20

o

do

gefial en G es igual a »0», Suponiendo que la sefial en el pun-
to H es »QOn, que la seﬁai en €l punto J sea »0nw o »l», el
segundo éirouito »Yo ¥ d4 una tensi én practiéaﬁente igunal a
U/4 en su bormo K. Por lo tanto la sefisl de selida es igual-
mente'wO". S1 la seflal en H es igual a »lw, es preciso y su-
flciente que la sefial en J sea tamblén igual a »lw pargfque
los dos diodos D6o y D70 del segundo circuito »Yw Y estén
bloqueados y, que, por comsiguiente, la séfial én K sea igual
a la tensidén U y que la sefial de salida sea iguel a »1;; Sup o=
niendo ahore que €l primer cirouito #»YvX reociba seﬁales nln
Yy Ey F, sus Qos diodos D6, D7 estan biOQueados. 51 siendo
H igual a =»Qw, primeramente, la sefial en J es igual a »éﬁ,
la sefial de tensidn llevada por el grimer oireuito wyw ééu‘
bre el borne I es iguel a & U/4, EL diodo correspondiente
D60 del segundo cirouito »¥Yw estd blogueado y la tensién de
X es igual a U/4, La sefial de salids serd, pues, »On. Por
el contraric, si en segundo lugar, la seflal en J es igual &
»In el diodo correspondiente D7o estd blogueado la tensidn
en X es enbonces practiocsmente igual a 3 Uf4 y la seflal de
selida merd iguel a »lw, Esta demos traci n muestra bien que
el conjunto reallizado resuelve la eouaei én 1ldgica esorita
debajo del esquema, Por obra parte, se pone de manifiesto
gue si, en un lugar ouaslquiera del montaje, un hilo de trans-
misién que va de una barrera #Ow hacia una barrera »Ye es cor-
tado, estando caracterizada siempre una sefial .»l» por una
transmisidn de corriente, la sefial de salida del éircuito
nYn serd siempre »Ow, Si el corte de hilo se presenta entre
éoé pasos conseoutivos cuamlesquiera (#¥e hacia #0Om) el con=
junto 1ézico no dard nunca la sefial wle g1 el resultado de

la eocuacidn ha de ser en este momento =0», Por lo tanto, si
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I by N o .': o i
-l -y w) - %; i



A

lo

15

&0

este conjunto se utiliza para mandar un accionador, este no
serd disparade en ningun caso si los dmtos 1églcos proniben
su aceidn, incluso si tienen lugar cortes de hilos o defec-
tos ds oontseto en &l conjunto 1dgico.

El dispositivo eonforme sl invento presents ademés la
veutaja de peimitir elaborar uua ecuaci éu légica oomplejg
sin efeotuar ninguns transformacién en esta ecuacidn, ieali-
zaado los circuitos »Y¥n y »0r utilizados de esta manera; de
modo directo, las operaciones sucesivas descritas én la.ecqg
cién. Dicho dispositivo es aplicable en partioular en aubo-
matismo donde el mando del dispositivo mcoionador se hucve &
nertir de una geuaocidn légica muy compleja que reune un éﬁan'
ndnero de datos, La figura 10 musstra el diagrems del céhﬁun-
to de mando de un accionador 1, gque haoe intervenir a_laiéez

las drdenes a ejecutar 3, pudiendo estar sustituidas por las

informaciones puestas en memoria 4, ¥y las condiciones de se-

gurlidasd 2. Una sola regeneratriz FR conforme al invento bas-
ta nara trsnsmitir sl accionador el resaultado de la eouacidn
1ézica elaborada.

Taturalmente, los ejemplos de realizacidn y de monta-
je dados anteriormente pueden sufrir numerosas modificaclones
de detalle, Das variantes Gel sistema conforme al inveato que
no han sido mds especialmente ocitadas aqui pero que se defu-
cea de las cermoteristicas expuestas mds arriba, forman parte
jguslmente del dmbito del invento,

La presente solieitud que corresponde a la presentada
en Francie el 18 de marzo de 1.964, con el ndmero PV 967850

se acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Esta-
tuto sobre Propiedad Industrial,

310294
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NOTA

Los puntos de inveneién propia y nueve que se presen-
tan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de In
vencibn, en Espafia, por VEINTE aflos, son los siguientes;

12, « Una disposicidén de conjunbo légico para miqui--
nag de tratamiento de datos, realizada & partir de ciroui=--
tos légicos de coincidencia o Y y disyuntivo u O combinados
con circuitos 16gicos de un género nuevo llamados “elemen--
tos regeneradores que ‘tienen por efecto amplificarauna 8@w=
flal de informacidn légica de valor ldgico 1 representada --
por una tensibén de un signo dado con relacién a una tensién
de referencia, y de suministrar siempre una sefial de salida
que tiene el valor légico O en el caso de que la sefial apli
cada a la entrada de dicho elemento regenerador tenga el --
valor 16gico O y/o si un hilo de alimentacidén yfo un hilo -
de transporte de la informecién de dicho elemento estéd cor-
tado, caracterizada por el hecho de que dicho elemento rege
nerador comprende al menos dos transistores de tipos comple
mentarios, constituyendo la base y el emisor de un primer =
transistor la rame mediena de un puente cuyas tres ramas --
laterales son dnicamente resistivas y cuya cuarta rema com-
prende une resistencia y'un diodo montados en serie y tales
que el punto de conexidén del cdtodo de dicho diodo y de uno
de los bornes de dicha resistencia estd conectado a la entra
da de dicho elemento regenerador, estando conectado el co--
lector de dicho primer transistor, a través de una resisten
cia, a la base del segundo transiigoz %% E%p%%co?plementario

I
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del primer transistor, estando consctado el emlsor del se-
gundo trensistor a un diodo y a le base del primer transis-
tor, as{ como a su emisor por medio de dos reamas resistivas

del puente, estando conectado el punto comdn asi definido

& un borne positivo de la alimenteeidn por medio de un dio-

do Zener, estando prevista otrs resistencia que eonecta,fg-
cultativanente el borne de salida del elemento regeneradpr

8 su entrada de maners gue dicio elemento regensrador funeio-
ne ocomo una béseula, |

22,- Una disposioidn de conjunto logfso sexin la rei-
vindicaoién 1, caracterizada por el hecho de que el elepento
regenerador comprende un diodo oconectado por una parte al bor-
ne de entrads de dicho elemento y por oira parte a la base de
un primer transistor, estendo este dicdo coneotado en un éen-
tido tal y polarizado de menere que su estado de conmduocidn
0 de no conducocidn esté determinado por la ausencia o la pre-
sencia de una sefial a la enftrada de diocho elémento, definien-
do este estado el estado de blogueo de saturacidn de dichos
transistores de tipos complementarios cue definen el estado
final 1dgico de dicho elemento regeneradar, siendoc controla-
do adends el estado de dichos transistores por el estado f£i-
sico de los hilos de alimentacién y/o de transporte de las
informaoclones que en caso de corte impone el €lenento rege-
nerador el estado'final correspondiente a la ausencia de se«
fiesl de infowrmaeidn a su entreda,

38,- Una disposicién de conjunto 1dgico segin la rei-
vindicaocidn 2, caracterizada por el hecho de gue.en el ele-
mento regenerador, el estado de conduccidn de dieho diodo .
debermina - el estado‘de blogueo de los transistdres ¥ porque

el estado de 1o conduceidn de dicho diodo determina el esta-

$1026%
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do de saturacibn de los tramsistores, provocendo la presen-
eia de una informacidn a la entrada de dicho elemento re=
generador el blogueo de dicho diodo.

42,- Una disposicidn de conjunte 1égico segdn las rei-
vindicaciones 1, 2 y &, ocaracterizade por el hecho de que el
elemento regenerador comprende ux elemento- direccional o
diodo Zener que fija la tensién de polarizacién de 1o§”d6m-
ponentes del elemento y que garantiza la seguridad de;ﬁin—
cionamiento del elemento en el oaso de un corte de un hilo
de glimentacidn, siendo suficlente una sola fuente de ali-
mentacidn para el conjunto, _ A

52,~ Una disposiocidn de oconjunto 14gico segin lafrei—
vindicacién 1, caracterizado por el hecho de gue los oiréui-
to8 Yy O que se combinan con el elemento regenerador de bé-
se de dichos conjuntos 1dgicos son tales que la presencia de
una informzeidn sobre su salida estd siempre representada
por una corriente.

69,~ Una dlsposieidn de conjunto ldgioco segln las rei-
vindi ceciones 1 y .5, ocarscterizada por el hecho de que estd
constituida por la combinaeidn de un. cierto nimero de pasos
alternedos de oircuitos Y y O compuestos dnicemente de dio-
dos y de resisteneias, teminandose en conjunto 1dgico asf
formado por un elemento regenersdor,

72,- Una disposicién de conjunto léglco segin las rei-
vindicaciones 1, 5, 6 combinacidn de un elemento regenerador
y un oirveuito ¥, realizads de mansra tal gue una funcidn de
coinecidencia Y es elaborada directamente a la entrads de di=-
cho elemento regenerador, oaracterizada por el hecho de que
el oirculto Y propismente dicho estd constituido por al me=

nos dos ramas en paralelas que tiewen cada una une resisten-

3 w Yy
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ela y un diodo en sexie, estando conectedas las entradas de
diodo oirculto ¥ 2 los puntos medios de diches ramas, estan-
do conectadas estes dltimas en parelelo sobre uns rama de
constitueidn idéntica, de un elemento regenerador ouyo punto
medio es la entreda de dicho elemento, y constituyendo las
dos entradas de oircuito Y y la eantrads del elemento regene-
redor las eatredas del conjunto Légico. |

8%2,~ Una disposioién de conjunto légico segin lésffei-
virdicsolones 1, 5, 6, oaracterizada por la oombinaaién:dé
varios elementos regeneradores por medio de un oirouitoub que
no comprende wds que diodos y resistencias, no suministfahdo
el elemento regensrador de salida de dicho conjunto una*infor-
meoldn de valor 1dgico 1 més que si uno al menos de los elemen-
tos regereradores conectados a las entradas del alreuito 0
suministra una informeeidn de veloxr ldgice 1.

92,- Una disposicidu Ge ocomjunbo ldgico segiu las rei-
vindiocaciones 1, 5, 6, 7 carscberizada por la combinacidn de
varios elementos regeneradores por medio de un circuito Y gue
no comprende més que diodos y resistencias, teniendo dicho
cirocuito ¥ un elierto ndmero de ramas en paralelo formadas res-
pectivemente por una resistencia y un diodo, y uns resisten-
cia de cearge comdn, estando conectadas las enbtradas de dicho
eircuito ¥ & los puntos medios de dichas rames, no suministran-
do el eleuento regensrador de salids del aonjunto una seilal
de informseidn de veloxr légioo 1 mds que si los elementos re-
generadores coneotados a las entradas de dicho eircuito Y su-
ministran a su vez simulténea y respeotivemente una sefial de
informeeidén de velor légioo 1.

109,- Una disposioidén de conjunto légico segln las rei-
vindieaciones 1, 6, 8, 9, combinanoidn de varios elementos re-

- 310294
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generadores y de circuitos Y y 0, caracterizada por el hecho
de que dos elementos regeneradores no pueden estar conecta--
dos més que a bravés de un circuito Y u O y porque dos cir--
culbos sucesivos en dicho conjunto son siempre de naturaleza
diferente,

112, « Una disposicién de conjunto légico complejo se-~
gin las reivindicaciones 1 a 10 que realiza una ecuacidén 16~
glca compleja, caracterizada por el hecho de que comprende -
une pluralidad de entradas conecbtadas a un primer paso cons-
tituido por eircuitos 0, estando conectadas las salides de =
este paso a un segundo paso constituido por circuitos Y, es-
tando conectadas las salidas de este paso a un tercer paso -
constituido por cireuitos 0, estando conectadas las salidas
de este paso a un cuarto paso constituido por un elemento re
generador que incorpora una funcidén Y a su entrada, ejecutan
do cada uno de dichos elementos de dicho conjunto directamen
te y sin transformaciones una funcidn definida por los dife=
rentes términos de la ecuacidn légica,

122, - Una disposicidn de conjunto 1légico segin la rei
vindicacidn 11, caracterizada por el hecho de que ciertas --
instrucciones aplicadas a las entradas del conjunto son Srde
nes, directas, otras son 6rdenes previamente puestas en me-=
moria, obtras incluso instrucciones de seguridad, aplicéndose
las 6rdenes cualesquiera que sea su origen a un circuito 0,
conectado a su vez a un cirecuito ¥ que recibe por lo demés -
las instrucciones de seguridad, estando conectado el circui-
To ¥ a un elemento regenerador cuya salida controls un accio
nador,

132, - Una disposicién de congjunto légico para miqui--
nas de tretamiento de datos. :S 70 f} §§
SR NIV L
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Tal y como se ha descrito en la Ilemoria que antecede
representado en los dibujos que se acompaflan y para los fi
nes que se bhan especificado.

Esta liemoria consta de veinte hojas escritas a miqui

na por una sola cara.

18 ABO. 1965

Hadrid,

hCR/N\QM - 20 = ‘
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